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Моíогðàфія охоплює ðезультàтè íàуêовèх тà пðàêтèчíèх досліджеíь явèщ, 
пов’язàíèх з пðèðодíою тà штучíою àíізотðопією діелеêтðèчíèх влàстèвостей 
у твеðдèх тілàх, іíдуêовàíою ðізíомàíітíèмè вíутðішíімè тà зовíішíімè чèí-
íèêмè. Ó íій вèêлàдеíо зíàчíèй обсяг ðезультàтів, отðèмàíèх зà досліджеííя 
íàпівпðовідíèêовèх êðèстàлів тà чèслеííèх íеêðèстàлічíèх мàтеðіàлів. Осíовíу 
увàгу зосеðеджеíо íà явèщàх подвійíого пðомеíезàломлеííя тà дèхðоїзму, що су-
пðоводжують взàємодію ліíійíо поляðèзовàíого вèпðоміíювàííя з àíізотðопíèмè 
мàтеðіàлàмè. Пðедстàвлеíо вèявлеíі особлèвості êіíетèêè тà дèíàміêè теðмоíà-
пðужеíь, іíдуêовàíèх ðàдіàційíèмè íàгðівàííямè тà охолоджеííямè, ðезоíàíс-
íèх явèщ íàíо- тà мàêðоðозміðíèх об’єêтàх. Оêðемо вèêлàдеíо ðезультàтè ðоз-
ðоблеííя фізèêо-техíічíèх осíов модуляційíої поляðèметðії, яêà хàðêтеðèзується 
підвèщеíою вèявíою тà іíфоðмàтèвíою здàтíістю щодо вèміðювàíèх велèчèí. 
Поêàзàíо, що отðèмàíèм ðезультàтàм влàстèвà íàуêовà тà пðàêтèчíà зíàчèмість у 
вèгляді діàгíостèчíèх зàсобів тà сеíсоðíèх зàстосувàíь.

Äля íàуêовців-еêспеðèмеíтàтоðів у гàлузях фізèêè, хімії, мàтеðіàлозíàвствà, 
біології й медèцèíè, дослідíèêів тà іíжеíеðів-вèðобíèчíèêів, що спеціàлізуються 
íà ðозðобці тà діàгíостèці ðізíомàíітíèх техíологічíèх пðоцесів, à тàêож 
вèêлàдàчів фізèêо-техíічíèх êàфедð вèщèх íàвчàльíèх зàêлàдів, àспіðàíтів тà 
студеíтів.
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Êíèгу пðèсвячеíо досліджеííю осíовíèх пàðàметðів, поêàзíèêів íàдійíості тà 
дèíàміêè фуíêціоíувàííя теðмоелеêтðèчíèх охолоджуючèх пðèстðоїв (ТЕП) в 
пðоцесі їх вèходу íà стàціоíàðíèй ðежèм ðоботè в ðізíèх стðумовèх ðежèмàх ðо-
ботè. Зàпðопоíовàíо дèíàмічíу модель фуíêціоíувàííя охолоджуючого теðмоеле-
меíтà, що вðàховує мàсу і теплоємíість об’єêтà охолоджеííя тà êоíстðуêтèвíèх і 
техíологічíèх елемеíтів (ÊТЕ). Поêàзàíо, яê вплèвàє теплоємíість і мàсà ÊТЕ íà 
чàс вèходу пðèстðою íà стàціоíàðíèй ðежèм ðоботè. Тàêож досліджеíо дèíàміêу 
фуíêціоíувàííя ТЕП з зàдàíою êільêістю теðмоелемеíтів з уðàхувàííям êоí-
стðуêтèвíèх і техíологічíèх елемеíтів. Розгляíуто побудову ТЕП з зàдàíèм чàсом 
вèходу íà стàціоíàðíèй ðежèм ðоботè. Äосліджеíо вплèв íà хàðàêтеðèстèêè ТЕП 
пàðàметðèчíèх фàêтоðів, тàêèх яê сеðедíьооб’ємíà темпеðàтуðà гілêè теðмоеле-
меíтà, ефеêтèвíість вèхідíèх теðмоелеêтðèчíèх мàтеðіàлів, êомбіíàція пàðàметðів 
вèхідíèх мàтеðіàлів пðè їхíій одíàêовій ефеêтèвíості. Розгляíуто дèíàміêу пðо-
цесу вèходу íà стàціоíàðíèй ðежèм ðоботè ТЕП з фіêсовàíою геометðією гілоê 
теðмоелемеíтів зà зàдàíого теплового íàвàíтàжеííя тà пеðепàдà темпеðàтуðè. 
Отðèмàíо співвідíошеííя для оціíêè темпеðàтуðè теплопоглèíàючого спàю в 
пðоцесі вèходу ТЕП íà стàціоíàðíèй ðежèм. Êðім цього, пðоведеíо оціíêу вплèву 
íà дèíàміêу фуíêціоíувàííя ТЕП тепловідводíої здàтíості ðàдіàтоðà.

Пðèзíàчеíо для іíжеíеðів, íàуêовців, à тàêож студеíтів відповідíèх 
спеціàльíостей, що зàймàються пèтàííямè íàдійíості елемеíтів елеêтðоíіêè і в 
цілому РЕА, à тàêож ðозðобêою і пðоеêтувàííям теðмоелеêтðèчíèх пðèстðоїв.
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